Создание источников белого света на основе соединения CaGa2S4:Eu2+-CaS:Eu2+ и их световые характеристики
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Повышению энергия эффективности во всем мире в настоящее время уделяется много внимания. Это является одним из ключевых аспектов любой экономической деятельности. Представленная работа посвящена изготовлению источников белого света на основе эффективных люминесцентных материалов cинтезированные нами.
Светодиодное освещение гораздо более эффективно по сравнению с традиционными источниками света, его внедрение является приоритетным направлением развития [1]. С целью получения источника белого света на основе светодиода были  использованы соединения веществ CaGa2S4:Eu2+ и CaS:Eu+2 , входящие в состав группы II-III2-VI4. Здесь II валентные катионы -  Eu, Ca, Sr; III валентные катионы - Ga, İn, Al; VI халькогеных - S, Se, O и др. Синтез двойных компонентов и тройных щелочноземельных тиагаллатов осуществлялся по следующим реакциям [2,3]. Реакции были проведены на автоматизированным пече который был разработан нами. 
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CaGa2S4
Люминофорные материалы были смешаны с оптическим компаундом c коэффициентом пропускания более 80%. Раствор был с разными толщинами нанесен на промышленные синие светодиоды.
Проводились измерения люминесценции кристаллов CaGa2S4:Eu2+ и CaS:Eu+2 возбуждением на длине волны 470нм. Результаты представляются на рис 1. 
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Рис 1. Спектры возбуждение и  фотолюминесценции кристаллов а) CaGa2S4:Eu2+  и б) CaS:Eu+2
Синтезированные нами высокоэффективные люминесцентные материалы наносятся различными толщинами (331мкм, 398мкм, и 474мкм) на поверхности изготовленных промышленным способом синих (λ=470nm) светодиодов. В итоге проводились измерения световых параметров, таких как освещённость, цветовая температура и анализ их зависимости от толщины люминофорного слоя на полученных источниках белого света (рис 2). 
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Рис 2. Изменение цветовой температуры в зависимости от толщины люминофорного слоя 1 - 331мкм 2 - 398мкм  3 - 474мкм.
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